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: yectadas con ayuda de un campo electrostético sobre -

la realizacidén de este procedimiento.

‘via eléctrica, con preferencia con ayuda de un campo
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El presente invento se refiere g un procedi :

miento para recubrir objetos con particulas o flocos
o fibras pulverulsntos o granulares, en el cual las -

particulas que sirven pars el recubrimiento son pro=-—

un elemento captador que forme el objeto a recubrir.

El invento se refiere, mdemés, a un dispositivo para

De acuerdo con el invento, en el nuevo pro-
cedimiento se prevé que el material de recubrimiento
sea aplicado en fina divisidn sobre una base opuesta
al elemento captador, con preferencia sobre una base
alslante en su lado vuelto hacia al elemento captador,
de -modo que quede suelto sobre ella en capa uniforme
0 aproximadamente uniforme, que el material de recu--—
brimiento aplicado sobre le base sea agitado para de-

jarlo libre separgndolo de la base, por ejemplo, por

alterno, o por via mecdnica, de manera que se sumerja
en un campo electrostitico entre la base y el elemento
captador, que, entonces, el material de recubrimiento
agltado para que quede libre es acelerado con ayuds -
@el campo electrostdtico hasta el elemento captador,

¥y que las particulas proyectadas desde la base sean - |
retenidas en el elemento captador asociando a dste un!
potencial diferente del potencial de uno de los elec~
trodos del campo slectrostitico, tras lo cugl el mate
rigl de recubrimiento puede unirse Intimamente con el !
elemento captador por calor o adhesivo.

El nuevo procedimiento se caracteriza por--
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Gue ahora, de una maners sencillisima, puede consegulr
se un recubrimiento irreprochable que, por ejemplo, - -
Puede reaglizarse también en serie, del elemento capta

dor deseado y porque se comnsigue una intensidad de re |

cubrimiento suficiente para cualauier caso de empleo
vV, ademds, porque la retencidn de las particulas en -
el elemento captador a revestir puede conseguirse de

menera muy simple. Ante todo, sin embargo, con el pro

cedimiento de acuerdo con el invento puede conseguir-!

S¢ un espesor de capa uniforme sobre el elemento cap-

| tador porque, shora, sélo son "disparadas" particulas .

Cargadas, lo que tilene como consecuencia gue estay —-
particulas se alineen unas junto a otras y se distri-!

buyan uniformemente sobre la superficie.

Otra ventaja del procedimiento segin el in~'
vento consiste en que el aparato es pequeflo y asi, —-:
por ejemplo, puede realizarse muy facil y répidamente

un cambic del color del materisl de recubrimiento no

siendo, por ejemplo, necesaria, ninguna instalgcidn -
de recuperacién usual. Un dispositivo de acuerdo con §
el invento para la realizacién del nuevo procedimien-i
to se caraeteriza porque en el lado de la base aislqgé
te apartado del elemento captador estd previsto un ——é
electrodo y entre la base aislante y el elemento cap—i
tador se encuentra por lo wenos un electrodo antago~—§
nista que puede hacerse en formas de rejilla o consis—f
tir en alambres individusles y que, eventualmente, -—f
puede estar también aislado, y porque el propio elo-—'
mento captador formes un electrodo o bien se encuentrai

delante o detris de un electrodo.
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En el dibujo se han representado ejemplos -
de realizacidn del objeto delinvento, mostrando:

La fig. 1 y la fig. 2, dos formas de ejecu~
cidn diferentes del dispositivo de acuerdo con el in-
vento para llevar a cabo el nuevo procedimiento, en -
vista lateral en representacidén esquematicaj;

la fig. 3, un detalle de otra variante del
objeto del invento, también en representacidn esquemsd
tica;

las figs. 4, 5 y 6, diferentes formas de --
ejecucidén del dispositivo de acuerdo con el invento -

en representacidn puramente esquemdtica en vista late

fral; ¥y

las figs. 7, 8y 9, otras variantes del ob~

: jeto del invento en vista lateral en corte y en repre

- sentacidn parcial.

El primer ejemplo de reglizacidn del dispo-

sitivo segun el invento, mostrado en la fig. 1, con -

el cual pusde llevarse a cabo el nuevo procedimiento,

contiene como parte mis importante una base de aisla~

i miento 1 que, por ejemplo, puede consistir en una pla

‘ca 0 en un cuerpo hueco de material sintético o que -

!
|
|
|

puede también estar hecho como una banda o tener la - |
forma de una cinta transportasdora o que, por ejemplo,;
en algunos casos de empleo, puede hacerse g partir de
un temiz o de una placa de material permeable, por —-
¢jemplo, de esponja o de material cerdmico; un elemen
to captador 2, que forma la base a revestir y que es-
td frente a la base aislante 1; un electrodo 3 &n el

lado ds la bass gislante apartado del elemento capta-

-4 -
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lante y el elemento captador y otro electrodo 5 en el

i lado del elemento captador apartado de la base aislan

!
ite 1. Los electrodos 3 y 5 estén puestos a tierra, y
l

|el electrodo antagonista entre la base aislante y el

jdor 2; un electrodo antagonista 4 entre la base ais—— -

ielemento captador se encuentras a un potencigl del va- -
|

lconsistir en un solo alambre dispuesto, por e jemplo,

en forme de serpentina, o en una pluralidad de alam——
|

| bres tensados, que se rodean mutusmente por ejemplo -
|

1 . .
ten circulos concéntricos. En cuslquier caso, debe ser

lor deseado. El electrodo antagonista estd hecho en -

forme de rejilla o de emparrillado pero también pusede ;

- permeable para las partfculas 6 en forma de polvo o — !

;de grano situedas en el lado .de la base aiglante 1 --

~vuelto hacie el elemento captador 2. Primero se apli- |

i

‘ca el material de recubrimiento 6 en fins distribucién§

~sobre una base 1 opuesta al elemento captador 2 - en

el ejemplo representado en la fig. 1 se trata de una

tra suelto sobre ella en una cape uniforme o aproxima

i damente uniforme. Después de esta operacidn el mate—-
i rigl de recubrimiento que se encuentra sobre la base
.1 es agitado para dejarlo libre de la bage. Entre la

base y el elemento captador se genera un caupo elec—-

trostatico pulsatorio y la agitacidn del material de

za de tal modo que el material de recubrimiento se su

-5 -

base de material aislante - de tal modo que s encuen ;

1
.
t
’

!

recubrimiento para dejarlo libre de la base se reali-

werje en el campo electrostitico. A continuacicn, con

ayuda del campo electrostético, el material de recu--

brimiento que ha quedado libre por la agitacidn, es -
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|
|

s que forme la base aislante recorran primsro un puesto

‘ cigl diferente del de uno de los electrodos del campo
. 8lectrostdtico; por ejemplo, puede preverse en el la-

. do del elemento captador apartado del electrodo ante-

- que el electrodo antagonista 4 se encuentra al poten-

i ejemplo, cuando el material de recubrimiento es, por

acelerado y proyectado hasta el elemento captedor, ~--
Las distintas operaciones pueden también realizarse -
por ejemplo en sucesidn haciendo, por sejemplo, que ba

ses aislantes sucesivas o que la banda transportadors

en el que es aplicado el material de recubrimiento pa
ra someterlo a continuacidn en otro puesto a la accidn
del campo.electrostdtico. La agitacidn para dejar li-
bre el material de recubrimiento se lleva a cabo en ~
le, disposicidén segin la fig. 1 por via eléctrica. ILas
particulas lanzadas hasta el elemento captador 2 segin
las flechas 14 con el nuevo procedimiento son reteni-

das en el elemento captador asociando a €ste un poten

gonista 4 un electrodo 5 puesto a tierra, mientras —-

cial correspondiente. Finalmente, el recubrimiento, -

gi es de particulas pulverulentas o granulares de ma-

terial sintético, se une firmemente con el elsmento -

ceptador por la accidn de calor: En otros casos, por

e jemplo, arena, se puede todavia, para mejorar y re--

forzar el efecto de adherencias, untar con un adhesivo

el elemento captador en lg cara vuslita hacia la base

alslante. El efecto de adherencia, eventualmente, pus
de también sumentarse "disparando" las particulas so-
bre una base de material aislante cuya cara vuelta --

hacia la base es blanda y pegajosa. Con el mismo fin
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% buede calentarse el elemento captador. Finalmente, —

existen también casos de empleo, por ejemplo, cuando

el mgterial de recubrimiento es de FCV, en los cuales

la capa aplicada, después de la accidn del ecalor, por'

la cual se le ha dado la forma de una capa coherente,
buede desprenderse del elemento captador o retirarse
de &1.

En la disposicidn segln la fig. 2, entre la

¢ base alslante 15 a la que estad asociado un electrodo

17 en el lado apartafio del elemento captador, y el —-%
elemento captador 16, por una parte, se ha previsto »§

un electrodo antagonista 18 y, por otra, un electrode

adlclional 19 puesto a una tensién continua elevada, -

' hecho también por ejemplo de alambres individuales —- .

 ta estd aislado pudiendo ser, por ejemplo, de alambres

: tensados o a modo de rejilla: El electrodo antagonis- !

- rodeados por una capa de material gislante, por e jem~ !

plo de materiasl sintético, pero que también pueden, -
naturalmente, estar desnudos. El electrodo adicional :
puede estar desnudo, o sea, sin aislar. E)l electrodo é
adicional y el antagonista pueden estar a igual potqu
cial; en este caso, por ejemplo, pueden estar unidos :
entre si por alambres de comnexidn aislados; pero tamyg
bién pueden estar g potenciales diferentes. En la di_gi
posicién segin la fig. 2, el propio elemento captador :
16 estd hecho como electrodo. :

Naturalmente, también los electrodos 3 y 5
de la disposicidn de la fig. 1, ¥y 1T y 16 de 1la dispo !
sicién segin la fig. 2, pueden estar g un potencial v

los electrodos antagonistas 4 (fig. 1) y 18 y, even—-

-7 -
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. mo el electrodo vuelto al elemento captador, mientras

i to hacia le base sislante puede ponerse a una tensidn

 kV y més (por ejemplo, de 100 kV) y el electrodo vuel

! pecto a la superficie de la base 22 que lleva las par

tualmente, 19 (fig. 2) pueden estar puestos a tierra.
Evidentemente, también todos los electrodos antagonis
tas entre la base alslante y el elemento captador - pu
diendo preverse dos o més de tales electrodos — pus-—
den ponersé al mismo potencial y tembién puede ocurrin
que algunos de los electrodos antagonistas estén a po
tenciales diferentes. Por ejemplo, se puede poner a -
tierrs el electrodo asociado gl elemento captador, el
electrodo entre la base aislante y el elemento capta-
dor puede estar a tensidn continua y el elsctrodo en
el lado de la base aislante apartado del elemento cap
tador puede estar bajo tensidén alterna. En el caso de
varios electrodos antagonistas, el situado mds préxi-

mo a la base aislante puede estar puesto a tierra, co

que el electrodo apartado de la base alslante pusde -

ponerse, por'ejemplo, a tensidn continua de hasta 30

alterna de, por ejemplo, 6~16 kV.
Pgra distribuir uniformemente las particu--

las pulverulentas o granulares sobre la base aislante

g6 he previsto encima de la base alslante 22 unsg capa|
20 de esponja de poros abiertos retenida en un marco :
21 o en otro soporte, que lleva a cabo un movimisnto |
de vaivén a modo de un movimiento sacudidor en el bas
tidor de la miquina, en una direccidn que segin la —-
flecha 23 es paralela o aproximadamente paralela o, -

eventualmente segin la flecha 24, también oblicua res

-8 ~




404961

ticulas 25 del material de recubrimiento. Esta placa -

20 de esponja lleva asociado un accionamiento, por ejem

iplo por motor eléctrico, que no hemos representado, ——'
gque. gl ser activado, le comunica a la placa el movm-ué
5 gmiento sgcudidor, pero que, por otra parte, puede detgg
inerse. En lugar de la esponja puede utilizarse tambiénf
éotro material, por ejemplo cerdmico o similar. Este _—
dispositivo puede servir también para limpiar el mate-§
rigl de recubrimisnto sucio.
10 El dispositivo representadeo en la fig. 4, p§
re llevar a la préctica el nuevo procedimiento, poseei

|
i
i
l
l
|
‘una base aislante 31 de material sintético que tiene -
l

{
1
' 1a formas de un recipiente a modo de cubeta abierto ha~|
{

cia el objeto a recubrir y cerrado en el lado opuestof

15 | por ung pared de cierre, por.ejemplo, un fondo. Por -
fconsiguiente, este recipiente 31 estd abilerto hacia e#
;objeto 32 a revestir y, en el lado opuesto, estd cerqi
-~ do por el fondo 33. Tiene todavia paredes laterales 34,
' siendo tal la disposicidn que el objeto a revestir pue

20 ; da penetrar mds o menos en la cubeta 1. En el lado dej
§ la pared de cierre apartado del objeto 32 a recubrir '

" asté dispuesto el electrodo 35 y, en el otro lado de

la pared de cierre, estd dispuesto por lo menos un ——':

electrodo antagonista 36.

25 Ios bordes 35a del electrodo 35 y 36a del -,
electrodo antagonista 36 estin ligeramente realzados :
de modo que queden frente a la parte mis baja 34a de
las paredes laterales del recipiente y cierren esta ~:

parte también hacia fuera o hacis dentro. De este mo-'

30 ! do, eventualmente, puede conseguirse una orientacién

23.8,72 -9 -
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! por toda la longitud del objeto a revestir, pero tam-
" bién puede corresponder sélo a unag fraccién de esta -
. longitud, debiendo tener lugar entonces un movimiento

" relativo en direccidn longitudingl entre la base alge

determinada del material de recubrimiento y, ademéds,
se logra que el polvo (el materigl de recubrimiento)
no se deposite en el borde y, en el caso de recipien-
tes redondos, que s& desplace hacia el centro.

En la disposicidn segin la fig. 5, las ba--

ses aislantes 38, 39, que son de materiasl sintético,

estédn hechas en cada caso en forms escalonada, pero -
estas bases aislantes pueden también hacerse sn forma
de L u otra, siendo importante sdlo que existan por -
lo menos dos superficies que discurran transversalmen
te entre si, una de las cuales - en el ejemplo de eje
cuc idn representado en el dibujo la superficie 38a y

la 39a - sirve como parte de recepcidn para el mate--
rial de revestimiento, que es glimentado segin la fle

cha 40. La base mlslante se extiende convenientemente

lante y el objeto a recubrir, por ejemplo haciendo —-!
que el objeto a recubrir pass junto a la base aislan~

te. BEn uno @8 los lados de la parte de recepcidn estd

dispuesto el electrodo 41 o 42 y en el otro lade lo ='

estd el electrodo antagoniste 43 o 44, estando los —;
bordes 41a, 42a, 43a, 44a del electrodo y del electr‘gi
do antagonistae realzados en el lado apartado del obje!
to a recubrir 40c d modo que cubren el borde més in-|
ferior de la superficie 38b o 39b trasera vista desde
el objeto. De este modo puede conseguirse también una

orientacidn -del movimiento de lgs particulas de polvo:
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En el lado vuelto hacla el objeto a recubrir los bor-f

des del electrodo y del electrodo antagonista estdn -

fremetidos respecto g la parte 38a de la bass aislante |

contenida entre ellos en la medida 40d. El material - |
de recubrimiento gue segin la flecha 40 llega a la su i
perficie de recepcidn es lanzado primero hacia arriba .
gsegin las flechas 40a y dejado libre de la superficiei

de recepcidn y luego es proyectado segin las flechas

: 40b en direccién sobre el objeto a recubrir 40c a con

secuencis de la reglizacidn descrita del electrodo y
del electrodo antagonista. Pueden disponerse varias -

bases aislantes que tienen forma escalonada, de L u -

. otre, superpuestas o enfrentadas, que pueden discurrir

dueir un cojin de aire que sirve, en el caso de dis—-

paralelas entre si u oblicuas, por ejemplo, en forma g
de zigzag una con otra. :
Bl dispositivo puede tener medios pars pro—f

i

t

tencias extremadamente grandes, para favorecer el mo- |

* vimiento de las particulas del material de revestimien
t

to después de la carga, en direccidn a la superficle f
a revestir. Puede conseguirse ung mejora en el mismo |
sentido cuando la base aislante, segin un ejemplo de
realizacidén que no hemos representado, lleva asociado:
uwn recipiente que se encuentra a distancia o altura -
relativamente grande por encime de ella, desds el cua#
el material de recubrimiento es aplicado a la superﬁ}?
cie de recepcidn, por ejemplo en caida libre. g

Puede conseguirse otre intensificacidn de —g

1la corriente del mgterigl de recubrimiento en direccién

a la superficie a recubrir si los extremos de los alqg

- 11 =
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: pero también puede ser alimentzdo desde abajo, por —-
: e jemplo, por medio de una manguera 48 o un trozo de -

© tubo. La base aislante, en este caso, puede llevar —-

: flecha 50 en direccidn a la superficie de recogida o

{ bres, por ejemplo, del electrodo antagonista realiza-

{ 40 a la parte restante del electrodo antagonista. De

1 ’ . . .
:to son proyectadas con la maxima intensidad y concen—

do en forma de rejilla, que apuntan hacia el objeto a

recubrir estédn libres en el lado vuelto hacia el obje

to a recubrir y sobresalen en cierts distancia respec

este modo, las particulas del material de revestimien

tracién sobre el objeto a recubrir, Segin la fig. 6,
puede dirsele a la base aislante también la forma de
unag cubeta plana 45 cuyas paredes laterales 45a, 46a
discurren ligeramente inclinadas hacis arriba y hacia
fuera, pudiendo ~ no debiendo - log extremos exterio-
res estar doblados hacia abajo, como se ha indicalo -
en 45b, 46b, El material de revestimiento llega desde

arriba segin le flecha 47 hacia abajo sobre lg cubeta,

gsociada una superficie de recogida 49 que discurre -
por ejemplo inclinada por debajo de ella y yue recibe

el material que cae, discurriendo entonces segin la -

abertura de salidas 51. Tagl disposicidn es apropiada,

por ejemplo, para el revestimiento interior de cuer--
pos huecos 52,

En la fig. T se na mostrado una variante en
la cual la base aislante 65 puede hacerse en 1la forma
de un cuerpo alargado que puede ser curvo, como s€ ha
ilustrado, o prismitico o cilindrico y cuya boca pue-

de ser circular o rectangular alargafa. El material -

-12 -




de recubrimiento es alimsntado en el extremo 66 y sa-

le por el otro extremo. Las paredes laterales del cuer

po 65 estén cerradas hacias fuera por el electrodo 67

i y hacia dentro por el electrodo antagonista 68 total

5 i o parcialmente, dejéndose sin cerrar convenientemente:
el extremo mis exterior de las bases aislantes en la
| zona de la boca de expulsién. De este modo se hace im
posible un cortocircuito entre el elesctrodo antagonggi
| ta y el electrodo. En la variante de la fig., 8, la bgl

10 ! ca 80 de las bases aislantes ha recibido forma de L _.

t en seccidn transversal y en la variante de la fig. 9,
| la boca 81 de la base aislante estd doblads en forma |
. de T en la seccidn transversal.
| La disposicidn, por ejemplo, puede ser tal
15 . también que la base aislante discurra inclinada re gem |
? pecto al sentido de alimentacidn, formando con €1 un ;
i éngulo gue, por ejemplo, puede ser de 5 a 109. En lu-g
: gar de hacer asi inclinadg la propia base aislante, -
i s puede prever debajo de la base aislante una super—i
20 f ficie receptora inclinada que sirve para la evacuaciéﬁ
{ del materisl de recubrimiento en exceso. Tal superfi-:
. cie de recogida puede también comsistir, por ejemplo,g
en varias éuperficies parciales inclinadas entre si -
gue, en cierto modo, forman una tolva gue puede ser -
25 | simétrice o también asimétrica y que ~ como una supqgi

ficie de recogida de una piezs - se caracteriza por——.

que las superficies parciales llegan hasta un punto bajo
que lleva asociada una abertura de evacuacidn gque sir-
veé para recuperar el meterial de revestimiento en ex-:

30 | ceso y que lleva a un canal o pozo de salidg desde el

23-8072 b 13 Lad
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¢ cangl alimentador previsto encima de la base aislante
f y conectado por un extremo a une tolva de entrega, ca

" nal gque puede ponerse en vibracidn mediante, por ejem

cual, con medios conocidos, por ejemplo, por via neu-
matica, una hélice de transporte o similares, puede -
ser recupersdo. Convenientemente, la abertura de sali
da lleva aguas abajo un filtro que sirve pera limpiar
gl materisl recuperado y que pueds consistir en una -
capa de esponja de poros ablertos, de goma esponjosa,
ate,, pudiendo ser puesto en vibracidn, por ejemplo,
por medio de un sacudidor o similar, eventualmente ~--
junto con la o las superficiesg de recogida.

le alimentacion del material de recubrimien
to puede hacerse a mano o & mAQuina desde erriba, des
de abajo o desde el lado. En un ejemplo de realizacidn
gue no hemos mostrado en el dibujo, la alimentacidn —-

del materisl de recubrimiento se hace por medio de un

plo, sacudidores o similares.

Este canal posse varias aberturas o aguje--
ros que pueden estar distribuldos aproximadamente de
modo uniforme sobre toda la longitud del canal y g —-

través de los cuales el material de recubrimiento que

llega desde la tolva de entrega y que a causa do la -
vibracién se mueve lentamente por el canal, que, por i
ejemplo, puede estar inclinado, pusds caer sobre la -
base aislante.

La presente solicitud, que corresponde a lsg
presentada en la Replblica Federal Alemana, el 19 ds
Julio de 1971, bajo el nimero P 21 35 968.2, se gcoge

a los beneficios del articulo 51 del vigente Esgtatuto

- 14 -
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sobre Propiedad Industrial.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn, propia y nueva, —-
que se presentan para que sean objeto de la presente
solicitud de Patente de Invencidén en Espafia, por VEIN
TE aflos, son los siguientes:

1.~ Un procedimiento para revestir objetos

! con particulas o flocos o fibras de material pulveru-

lento o granular, en el cual las particulas que sir--

- wven pars el revestimiento son proyectadas con ayuda -

" de un campo electrostatico sobre un elemento captador

que forma el objeto g recubrir, caracterizado porque

se dispone el material de recubrimiento en fina divi-
sidn sobre una base, preferiblemente una base aislan-
te, enfrentada al elemento captador, en su lado vusl-
to hacia el elemento captador, de modo que quede suel
ta sobre ella en capa uniforme o gproximadamente uni-
forme; el material de revestimientesituado sobre la -
base es dejado libre por agitacidn separédndolo de la

base, por ejemplo, por via eléctrica, con preferencia
con ayuds de un campo alterno, o por via mecénica, de

modo que se sumerja en un campo electrostitico situa-

- 15 -
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| elemento captador estd previsto un electrodo y entre
i la base aislante y el elemento captador se encuentra

f al menos un electrodo antagonista que pusde estar he-

i que el elemento captador forms 1 mismo un electrodo

i o se halle delante o detrds de un electrodo.

do entre la base y el elemento captador; porque, lue—g
g0, el material de revestimiento que ha qﬁedado libre -
es scelerado con ayuda del campo electrostitico hastag
el elemento captador; y porque las particulas proyec—%
tadas desde la base son retenidas en el elemsnto cap—é
tador asociando a éste un potencial diferente del po-.
tencisl de uno de los elsctrodos del campo electrosﬁé%
tilco, pudiendo unirse Iintimamente el mgterial de re--§
vestimiento con el elemento captador por accidn del ~£
calor o de un adhesivo. :
2.~ Un dispositivo para le realizacidn del i

procedimiento seglin la reivindicascién 1, caracteriza-i

! do porque en ¢l lado de la base alslante apartado del:

H
)
i
i
1
i
i
i

]

. cho en forme de rejilla o consistir en alambres indi-!

~ viduales y que, con preferencis, estd aislado, ¥ por-?

]
]
i
i
1

3.~ Un dispositivo segin la reivindicacidn 1
2, caracterizado porgue el electrodo asociado al ele-f
mento captador puede estar puesto a tierra, mientras i
que el electrodo asociado a la base aislante o el elec
trodo o electrodos antagonistas entre la base aislan-%
ts y el elemento captador estdn puestos a un potenciasl
del valor deseado, estando puesto bajo tensidn alter-;
na, adecuadamente, wno de los electrodos antagonistasg
o el electrodo asociado a la base gislante. '

4.~ Un dispositivo segin las reivindicacio-é

- 16 -
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.
i
t
i
i
4

!
|

nes 2 0 3, caracterizado porque la base aislante, con

| sistente adecuadamente en meterial sintético, tiene -

lg forma de un recipiente de forma de cubeta abierto

hacie el objeto a revestir y cerrado en el lado opues
to por una pared de cierre, un fondo por ejemplo, y -
poraue en el lado de la pared de cierre apartado del

objeto a revestir estd previsto el electrodo, y en el
lado 88 la pared de cierre vuelto hacis el objeto a -
revestir estd previsto al menos un electrodo antago--
nista, por ejemplo en forma de una rejilla con una an
chure de malla de, por ¢jemplo, 10~15 mm, estando con

venientemente reglzados ligeramente log bordes del --

. electrodo y del electrodo antagonista, de modo que —-

~ queden frente a la parte més inferior de las paredes

lateralss del recipiente y cierren esta parte hacia -

- fuera o hacia dentro.

5.~ Un dispositivo segln cualquiera de las

reivindicaciones 2 g 4, caracterizado porque la base

. alslante, consistente, convenientemente, en material

sintético, posee al menos dos superficies que discu--

~ rren transversalmsnte entre si, una de las cuales sir

© ve como parte de recepcidén para el material de reves-

. timiento; porque la base aislante tiene entonces for-

na de L o forma escalonada o similar; y porque la ba-:
se alslante puede extenderse por tods la longitud del
objeto a recubrir, estando previsto en uno de los la-!
dos de la parte de recepcidn el electrodo, y en el —-—
otro lado el electrodo antagonista, y estando realze-
dos convenientemente los bordes del electrodo y del -

electrodo antbagonista en el lado gpartado del objeto

- 17 =
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1
{
i
i

grende por encima de ella un recipiente de alimenta—-;

404961

a revestir, de modo que cubran el borde mds inferior

de la superficie trasera vista desdes el objeto.

6.~ Un dispositivo segin la reivindicacidn

5, caracterizado porque contiens superpuestas varias
bases aislantes que tienen forma escalonada, de L o -
una similar, en las cuales convenientemente las partes
de recepcidn de las bases aislantes superpuestas pue- -
den correr inclinadas vistas en la direccidn longitu—i
dinal del objeto a recubrir, por ejemplo, bajo un An-

gulo de inclinacidn de 10¢, eventualmente de modo que

vistas en la direccidn longitudinal de la base el co-

mienzo de una con el final de la siguiente estén con-
tenidos en un plano o situados g la misma alturs.

7.~ Un dispositivo segin una de las reivin-'
dicacionss 4 a 6, caractserizado porque ls base aislqgf

te llevs asociado g distancis o altura relgtivamente

" cidn desde el cual el material de revestimiento es —-°

aplicado sobre la superficie de recepcidn, por e jom-
plo en cafda libre. !

8.- Un dispositivo segin la reivindicecidén ,
2, cargcterizado porque le base alslante tiene la fqgé
ma de una cubeta plans con paredes laterales ligera-—§
mente inclinadas hacia arriba y hacla fuers, pudiendo
alimentarse el material de revestimiento desde arribaé
o desde abajo, por ejemplo, mediante una manguera o -
tubo. '

9,- Un dispositivo segln una de las reivin-

dicaciones 2 a 8, caracterizado porque la base aislan

1

te o el fond o una pared de la base aislante o una -

- 18 -
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. filtro que sirve para limpiar el material recuperado,

" tos, en goma esponjosa o similar y que, eventualmsnte

30

23.8.,72

. superficie de recogida dispuesta debajo discurre in--

- ficies parciales lleven hasta un punto bajo que tiens

clinada respecto a la direccidn de alimentacidn, por
ejemplo bajo un éngulo de 52, pudiendo eventualmente
consistir esta superficie de recogida, por ejemplo, -
en varias superficies parciales inelingdas entre gi,

de tal modo que la superficie de recogida o sus super

asociada uns abertura de evacuascién que sirve para la
recuperacidén del materigl de revestimiento en exceso
y conduce g un pozo o canal de evacuacidn desde el —-
cual el mgterial puede ser recuperado con medios cono
cidos, por ejemplo, por via neumitica, una hélice de
transporte, o similar; y pordque entonces, conveniente

mente, la abertura de evacuacidn lleva aguas abajo un
que consiste en una capa de esponja con poros abier--
junto con la o las superficies de recogida, puede ser

puesto en vibracidn mediante sacudidores o similares.

10.~ Un dispositivo segin la reivindicacidn

2, caracterizado porque la base aislante tiene la for
ma de un cuerpo alargado prismédtico o cilindrico, en i
uno de cuyos extremos es alimentado el material de r_qi
vestimiento y cuya boca puede ser-redonda o eliptica

o rectangular glargada y sirve para expulsaer el mate-
riagl de revestimiento, esbtando la pared lateral del -
cuerpa cubierts hacia fuera por el electrodo y hacia

dentro por el electrodo antagonista, total o parcial-
mente, y dejando convenientemente sin cubrir el elec-

trodo y el electrodo antagonista el extremo més exte-

- 19 -
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rior de la base aislante envla zona de la boca de ex- ;
pulsidn.

11.~ Un dispositivo segln cualquisra de las:
reivindicaciones 2 a 10, caracterizado porque el ex»-;
tremo libre de la base gislante tisne en seccidn traqé
versal la forma de una L o una T.

12.~ Un procedimiento y un dispositivo para§
revestir objetos con particulas o flocos o fibras de
material pulverulento o granular.

Tal y como se he descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompa--
filan y para los fines gue se han especificado. i

Esta Liemoris consta de veinte hojas € §0r e |
tas a maquina por una sola cara. :

Hadrid, g pgA. 1872

P. A.
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